Вопросы к зачету по предмету: Оптоэлектронные и квантовые приборы и устройства»

1. Особенности оптической электроники. История развития оптоэлектроники.
[bookmark: _GoBack]2. Современное состояние оптоэлектронной элементной базы. Система обозначений оптоэлектронных приборов индикации.
3.Фотометрические и энергетические характеристики оптического излучения
4.Особенности излучения электромагнитных волн в ультрафиолетовом (УФ), видимом и инфракрасном  (ИК) диапазонах
5. Использование вынужденных переходов для усиления электромагнитного поля.
6.Излучатели на основе гетероструктур.
7. Параметры оптического излучения
9.Фотодиоды на основе p–n перехода
10.Фотодиоды с p–i–n структурой
11.Фотодиоды Шоттки
12.Фотодиоды с гетероструктурой
13.Лавинные фотодиоды
14. Фототранзисторы
15. Фототиристоры.
16.Основные характеристики и параметры фоторезистора
17.ПЗС-приемные фотоприборы
18.Фотодиодные СБИС на основе МОП-транзисторов
19.Основные характеристики и параметры светодиодов 21.
20.Конструкции светодиодов
21.Физические основы усиления и генерации лазерного излучения
22.Структурная схема лазера
23.Выбор типа светодиода, электрическая модель светодиода
24.Устройство и принцип действия полупроводникового инжекционного монолазера
25.Устройство и принцип действия полупроводниковых лазеров с гетероструктурами
26.Волоконно-оптические усилители и лазеры
27.Светоизлучающие диоды для волоконно-оптических систем
28. Сравнительная характеристика лазеров и светодиодов

